SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Memoria de PHCENIX
programa y configuracion CONTACT

1043501

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1043501

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Memoria de programa y configuracion para guardar los programas de aplicacion y otros archivos
en el sistema de archivos del PLC, enchufable, 2 GByte.

Sus ventajas

* Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC

* Registro de programa y de configuracion

Datos comerciales

Cadigo de articulo 1043501

Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de venta DRADZA

Clave de producto DRADZA

GTIN 4055626607573
Peso por unidad (incluido el embalaje) 9,649

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,899

Numero de tarifa arancelaria 85235190

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicacion

Propiedades del articulo

Tipo de producto

Aplicacion

Posicion de montaje

Tipo de memoria

Ciclos de escritura / borrado

Tamafno de memoria

Propiedades eléctricas
Potencia disipada maxima con condicién nominal
Alimentacion
Tension de alimentacién

Tension de alimentacion

Absorcion de corriente tipica

Datos del material

Material (Caja)

Material carcasa
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

Montaje

Posicién de montaje

Memoria de PHCENIX
CONTACT

Solo para el uso industrial

Medio de almacenamiento

Memoria de programa y configuracién
vertical

FLASH-EPROM

100000

2 Gbyte(s) (Sistema de archivos superior)

0,165 W

3,3V DC
2,7VDC..3,6VDC
tip. 50 mA

Plastico

Plastico

-40°C..85°C

vertical
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Clasificaciones

ECLASS
ECLASS-13.0 27242212
ECLASS-15.0 27242212
UNSPSC
UNSPSC 21.0 32101600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.
° CAS)

EF3.1 Cambio climatico

CO2e kg
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7(c)-l

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Ninguna sustancia con una fracciéon de masa superior a 0,1 %

2,135 kg CO2e
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